
DIODO  EMISSOR  DE  INFRA-VERMELHO PHIV390/A/B

VALORES MÁXIMOS ABSOLUTOS (T=25oC)

VR       (tensão reversa)              5     V
Ipk       (cor rente de pico)(300 pps, 1 µµµµs)      3     A
IF        (cor rente direta)          50  mA
PD       (potência de dissipação)          100  mW
Top      (temperatura de operação)       - 55 a +100   oC
Tstg     (temperatura de armazenagem)     - 55 a +100   oC
Tsd  (temperatura de soldagem)(t = 5s)     260   oC

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E ÓTICAS (T=25oC)
  mín        típ          máx unid.

Ee         (ir radiância)       (IF=20mA)
    PHIV390 3    mW/cm2

    PHIV390A 3    4 mW/cm2

    PHIV390B 3    6 mW/cm2

VF        (tensão direta)                    (IF=20mA)       1,2       1,6 V
IR         (cor rente reversa)              (VR=5V)                          100  µµµµA
λλλλp        (emissão de pico)                (IF=20mA)      940 nm

αααα1/2     (ângulo total de meia intensidade)        30      graus

DIMENSÕES FÍSICAS (em mm)
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